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Silizium-Mesa-Dioden
Silicon Mesa diodes

Arnwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B, fir zeilenfrequenten Betrigb im Fernseh-

gerit und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

powear supply.

Wesentliche Merkmale :
® Hohe Sparrspannung
& Kurze Schaltzeit
@ Geringe Umschaltverluste

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Typenbezeichnung - Kathodenanschiug
Type designation = Cathode lemminal

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzenspemrspannung
Repelifive peak revarse voltage
F= 20kHz, 1 = 128 BY 202/2
BY 202/3
BY 202/4
BY 202/5
BY 202/6

Features:

@ High reverse voltage
® Short switching fime
® Low switching loss

- 38 - - -1 - P
+= —
Kunststoffgehause
mit Kihlkbrper
Plastic case
P with heat sink
Gewicht - Weight
max. 459
URHM 250 v
Urpm 350 v
UHRM 450 W
L;FIFIM 550 v
LHHM B850 W
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Sperrspannung, Scheitelsperrspannung
Reverse voltage, crest working reverse volfage

Ug = U 300 v
Ug = Unwm 400 v
Up = Unwm 500 v
Ug = Umwm 600 v

' DurchiaBstrom, Mittelwert
Average forward current

Fig. 3 bei Ui
RM = 50°CAW IFAU 1.5 A

Periodischer DurchlaBspitzenstrom TeRm 10
Repeatitive peak forward current
StoBdurchlaBstrom
Surge farward current

o < 10ms Tegm 40 A
Sperrschichttemperatur f 150 "G
Junction temperature
Lagerungstemperaturberaich 'stg =40, +125 "C

Storage temperature range
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Warmewiderstand
Thermal resistance

Spemschicht-Umgebung Fig. 2
Junction ambiend
| = konstant, [ = 15mm
constant
= oo

KenngroBien
Characteristics

DurchlaBspannung
Forward voilage
Ig = 10A, = 25°C

Sperratrom
Rewverse continuous curremnt

L"me. rj = 25°C

i = 125°C

Rickwartsarholzeit
Revarse recovary lime

fF - J'Fr' 1#.. |'H = 100 ma

L di
.IrF = 15A, I.I.H = 50V, dt - 1L5A, Ij = 25°C

Sperrverzdgerungsladung
Reverse recovery charge

1) r;_i = 001, ip = 0.3 ms
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2} anschluBdrihte ungekirzi, kaine Warmeablaitung dber Haltarung

Unabridged connecting lerminals, no heal conduction through the halder

Min. Typ. Max.

40

70

350
350
100
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